平成３１年４月８日

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議
　会員企業の皆様へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グローバルイノベーション部会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部会長　樋口　嘉
ＬＳＩクラスターセミナー開催のご案内
「　ビギナーのためのパワー半導体入門　」

今回のセミナーでは､「パワー半導体」を核に、現状の確認と新材料（ＳｉＣとＧａＮ）を含む今後の方向性を主テーマに据えプログラムを構成しています。難しい理論や原理は二の次、三の次の位置付けで､講演内容には組み込んでいません。すべては「顧客とのコミュニケーションを円滑に行うため」、これが同セミナーの最大の目標です。技術がご専門でないビジネスマン、技術者リーダーや営業、マネージメント層を対象としたセミナーです。内容も解りやすく最近の動向（SICに取り組んでいたトヨタがSICから転換してSIを使った新型IGBTへなど）も盛り込まれています。
会員企業の皆様におかれましては、貴社の今後の製品戦略のあり方や技術者のスキルアップに活かしていただくようにご参加をぜひ検討願います。
　ご参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項を記載の上、本メールにご返信またはＦＡＸいただきますようお願い申し上げます。
【開催日時】平成３１年５月９日（木）９：３０～１６：３０（受付９：００～）
【開催場所】大分県産業科学技術センター　２階　第２研修室
　　　　　　〒870-1117　大分市高江西1-4361-10　
【開催概要】テーマ：　
「　ビギナーのためのパワー半導体入門　」
講　師：　
筑波大学　物理物質系　物理工学領域　教授　岩室憲幸　氏 
　　　９：３０－１２：００

　　　　【第１部　ようこそパワー半導体の世界へ】　
　１２：００－１３：００
　　　　　－　昼食　－　　　　　　　　　　　　　

１３：００－１６：３０　（休憩を含む）
　　【第２部　パワー半導体の製造プロセスとモジュール化】

　　【第３部　Ｓｉ系パワー半導体の限界と今後の進化の方向性】

　　【第４部　新材料（ＳｉとＧａＮ）登場と今後の展望】

費用その他：本講座は無料です。昼食は各自ご準備ください。
【参加対象者】ＬＳＩクラスター会員に所属する、技術担当者、その他希望者
※お願い経営責任者、技術担当者の方へ本メールを回報くださるようお願い致します。
【締め切り】４月２６日（金）
【問い合わせ先／申込先】
　　大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局　　担当：平沖／足立／佐藤　（TEL．097-596-7179）
　
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 事務局　行
FAX
　
097-596-7179　（ＦＡＸの場合、送付状は不要です）
E-mail 
oita-lsi@columbus.or.jp　

（電子メールの場合、件名を「パワー半導体セミナー参加申し込み」としてください）
パワー半導体セミナー（５月９日）」　参加申込書
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※セミナーは、無料ですが、各自にて、昼食の用意を御願いします。
必要事項をご記入の上、本紙をＦＡＸまたは電子メールにて返送してください。
